CURRICULUM

Marco Antonio Rodriguez. Ingeniero en Electronica por
parte del Instituto Tecnoldgico de Orizaba en 1997. Obtuvo el
grado de Maestro y Doctor en Ciencias en Ingenieria
Electronica en el Centro Nacional de Investigacion y
Desarrollo Tecnoldgico (CENIDET) en Morelos, México en
el 2001 y 2009 respectivamente. Desde el 2001 es Profesor de
Tiempo Completo en la Universidad Auténoma del Carmen
(UNACAR), es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnologia (CONACYT) como candidato, sus areas de
investigacion son: Dispositivos Semiconductores Electronicos
de Potencia, Calidad de la Energia Eléctrica y Control
Tolerante a fallas.

Email: mrodriguez@hotmail.com

ARTICULOS EN REVISTAS INDEXADAS INTERNACIONALES:

1 "Técnica de Deteccién de Fallas en Dispositivos de Potencia para un Inversor-
Motor Tolerante a Fallas,” Revista Research in Computing Science, México 2008.
(Publicado).

2 "Solucién aproximada de la ADE basada en la longitud de difusién aplicada en la

simulacion del diodo SiC PiN,” Cientifica The Mexican Journal of
Electromechanical Engineering, Revista Cientifica ESIME, México 2009.
(Publicado).



3 "Simulacién estdtica y dindmica de modelo fisico del diodo PiN en Carburo de
Silicio”, Revista internacional Informacion Tecnoldgica, incluida en CIELO Chile
2009.

4 "Andlisis de un Inversor Multinivel en Cascada con Tolerancia a Fallas" Revista
Ingenieria e Investigacion, Bogota, Colombia 2009

5 "Physics-Based IGBT Models Parameter Extraction by Special Test Circuit,”
Solid-State, Elsevier, Germany 2010

6 "A failure detection strategy based on the power semiconductor devices behavior
applied to a fault tolerant motor drive system,” IEEE Transactions on Industrial
Electronics, special section, USA 2011

7 “Physical Modeling of SiC Power Diode with Empirical” Journal of Power
Electronics, Revista Coreana, 2011.

ARTICULOS EN CONGRESOS INTERNACIONALES:

1 Aspectos Criticos en el Disefio de un Circuito de Deteccion de Fallas en el IGBT
Basado en la Medicién de la Sefal de Compuerta (Primer autor), Congreso
Internacional sobre Innovacion y Desarrollo Tecnologico CIINDET 2010,
Cuernavaca Morelos, Noviembre 2010

2 Proceedings Modelling of SiC-PiN Diode with Adjust of Ambipolar Diffusion
Length (Cuarto autor). International Symposium on Power Electrics, Electrical
Drives, Automation and Motion SPEEDAM 2010, Pisa Italy, June 2010

3 Silicon Carbide PiN Physics-Based diode model Implemented in Pspice with
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CURSO IMPARTIDOS:

Cdlculo Diferencial e Integral

Métodos Numéricos

Geometria Analitica en el Espacio

Ecuaciones diferenciales

Dispositivos Electronicos

Circuitos Eléctricos

Electrdnica Analdgica.

Electrénica Digital o circuitos digitales

Control analégico o Control Automdticos
Electrénica de Potencia

Medicién e Instrumentacién

Instrumentacién y Control de Procesos Ind. (nivel maestria)
Instrumentacién Industrial

Instrumentacién y Control

Sistemas Lineales Multivariables (nivel maestria)
Temas selectos de Investigacién (nivel maestria)

GESTION ACADEMICA MAS RECIENTE:

e Integrante del Cuerpo Académico de telecomunicaciones

e Participacién en el proyecto de incremento a la matricula en programas nuevos.
(apartado d).

e Participacién en la planeacion y disefio del nuevo programa educativo de
Ingenieria en Mecatrénica.

e Gestor de ingenieria Mecatrénica (2009-2010)



PROYECTOS:

o Disefio e Implementacién del tablero Electrénico de béisbol del estadio
Resurgimiento en la UNACAR (Responsable).

e Medicién del amonio de peceras para determinacién temprana de estress que
sufren los peces. (Participante).

e Andlisis y disefio de un sistema de control para la regulacion de variables de
cdmaras de secado. (Participante).

o Disefio éptimo de un cargador de baterias para un sistema fotovoltaico
(Responsable).

e Modelado y Caracterizado de Dispositivos Electronicos de Potencia
(Responsable).

e Desarrollo e Implementacion de Técnicas de Deteccién de Fallas en el IGBT
para su Aplicacion en Sistemas de Electrénica de Potencia (Responsable).

e Andlisis y Disefio de un Inversor-Motor Tolerante a Fallas bajo el Enfoque de
Redundancia Material (Responsable).

RECONOCIMIENTOS:

¢ Miembro del Sistema Nacional de Investigador SNI (candidato 2011-2013).

e Profesor investigador de tiempo completo Titular B

o Estd adscrito al ndcleo bdsico de la Maestria en Ingenieria Electrdnica del
Programa Nacional de Posgrados de Calidad PNPC de la Universidad Auténoma
del Carmen.

e Es integrante del Cuerpo Académico C.A. de Telecomunicaciones evaluado como
CA en consolidacion, el cual actualmente estd registrado ante el Programa de
Mejoramiento al Profesorado (PROMEP) y de la Subsecretaria de Educacién
Superior e Investigacién Cientifica (SESIC) de México.

e Reconocimiento a la trayectoria académica por el PROMEP (2010-2011)

e Reconocimiento al perfil deseable por el PROMEP (2011-2014)

LINEAS DE INTERES:

o Dispositivos Semiconductores Electrénicos de Potencia
e Calidad de la Energia Eléctrica

e Control folerante a fallas en mdquinas eléctricas

e Control de procesos industriales



